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JDS9102B

Ver 1.2

*:适用于 JDS9002B，JDS9012B及以上版本的接收器芯片。
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JDS9002A/JDS9012A 是一款集成无线接收,

锂电保护芯片,充电管理的三合一芯片。为

需要无线充电的锂电池应用提供高集成度

方案最大充电电流高达 450mA，带有专用

的通信协议实现异物识别和高效率的充电

充满后发射端能够自动进入低功耗模式。

产品概述 特点

1.自动待机

2.通过自主协议实现充电功率控制

3.异物识别

4.根据实际应用可调整扫描频率

应用

无线充电手环、手表等

典型应用电路图

电动牙刷、美容仪等

电子鱼漂等

JDS9102 是一款私有协议无线充电发射

芯片。通过私有协义通信调节频率，实

现待机，充电，充饱识别。具有过流保

护，短路保护功能。 主要适用于接收芯

片为JDS9002X，JDS9012X 的应用。
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典型应用线路BOM 表
位号 参数 封装 数量

C1,C9 22uF X5R 25V 10% 0805 2

C2,C7,C8 100nF X7R 25V 20% 0603 3

C6,C14 10nF X7R 25V 20% 0603 2

C12 470nF X7R 50V 10% 0805 1

D1 ESD 0402 1

LED1 红灯 0603 1

LED2 绿灯 0603 1

R1,R10 100KF 0.1W 1% 0603 2

R2,R18,R19 ?KF 0.1W 1% 0603 3

R3,R4 470R 0.1W 5% 0603 2

R5 0R 0.25W 5% 1206 1

R6,R11,R15 3K 0.1W 5% 0603 3

R9 1KF 0.1W 5% 0603 1

R12,R13 10K 0.1W 5% 0603 2

R14 0.1RF 1/8W 5% 0805 1

U1 JDS9102B/SOP14 SOP-14 1

U2 RS321B/SOT23-5 SOT-23-5 1

U4-A/B BM4606A SOP-8 1
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450MA私有协议无线充电发射芯片

包装/订购信息

型号 FREQ 封装 订购代码 丝印信息 包装信息

JDS9102B 200K~110K SOP14 JDS9102BS14G JDS9102B 编带，4K

极限工作条件 丝印信息

◇工作电压------------------------------ --3.5V to 5.5 V

◇CS端极限电压----------------------- --5.5V

◇存放温度范围 -----------------------−55℃ to 125℃

◇ESD保护(HBM人体模式 )----------- 2kV

◇工作温度 ------------------------------−20℃ to 70℃
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450MA私有协议无线充电发射芯片

引脚说明

PWMN

FOD

FR

VDD

OP2

OP3

OPA50

PWMP

LEDR

LEDG

GND

OP4

CS

CODE

引脚名 序号 I/O 功能描述

PWMN 1 O NMOS 驱动脚

FOD 2 I
FOD 电流设置脚，当 CS 端电压大于 FOD 脚电压，认为有异物或设备接

入。

FR 3 I 设定扫描频率

VDD 4 VDD 电源输入端

OP2 5 I NC

OP3 6 I NC

OPA50 7 O 发射电流放大倍设置脚,NC

CODE 8 I 通信解码引脚

CS 9 I 发射电流取样

OP4 10 I NC

GND 11 GND 芯片地线

LEDR 12 O 充电指示灯。充电状态此脚输出低电平。其它状态输出高。

LEDG 13 O 充饱指示灯。充饱状态此脚输出低电平。其它状态输出高。

PWMP 14 O PMOS 驱动脚

JDS9102B
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450MA私有协议无线充电发射芯片

电气参数

如果没有特别说明，下列性能的测试条件为 VIN= 3.7V, TA = 25°C

符号 参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

电源输入

VDD 电源电压 4.5 5.5 V

IS 待机电流 平均电流 15 mA

放电参数

IOCP 过流保护电流阈值
(cs脚电压）

VDD=5V 3.7 3.8 V

TOCP 过流保护的延时时间 8 16 ms

*：在扫描阶段过流会进入异物保护阶段。充电过流时，会减低发射功率。

LED 状态指示说明

LEDG LEDR

待机状态 OFF OFF

充电状态 OFF ON

充饱状态 ON OFF

异物状态 OFF FLASH（2HZ）

扫描频率设定说明

JDS9102B

扫描频率/最低

频率（KHz)
110/100 116/100 124/100 132/100 141/100 152/100 164/100 179/100 197/100

电阻设定上

拉/下拉(K)

NC/100 200/20 200/39 200/68 200/100 100/68 100/100 100/142 100/NC
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450MA私有协议无线充电发射芯片

调试说明

1. 先选择频率。

根据线圈谐振频率选择好频率应用段。

2. 设定FOD 电阻

(1)用示波器测试 CS 脚的 空载状态电压Vp（PWM 扫描状态）,以及有接收设备在时的电压 Vi.

(2)FOD 的分压要结合误差符合以下条件。

1 Vp < Vfod < Vi

3. 根据实际应用测试 4.6V，5.3V 状态下的设备接入识别充电过程是否可靠。

4. 调试完成。

应用画板注意事项

1. 谐振电容Cf 要用 NPO或涤沦电容，薄膜电容。

2. Cf 两电容尽量靠近 L，走线要短粗。

3. 外挂振荡MOS 的VDS 要大于 L的振荡电压。
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450MA私有协议无线充电发射芯片

封装尺寸图

SOP-14 Package Dimension



Page 9 of 9

450MA私有协议无线充电发射芯片

修订记录

版本 更新日期 修订内容 修订者 评审者 评审日期

V0.1 2019-11-19 发布初版 James 2019-11-19

V0.2 2020-03-12 增加调节扫描频率功能 James 2020-03-12

V0.3 2020-03-20 更改调节扫描频率参数 James 2020-03-20

V1.0 2020-04-08 正式发布 James 2020-04-08

V1.1 2020-06-24 驱动MOS换成了4606 James 2020-06-24

V1.2 2020-09-22 修改电气参数说明 James 2020-09-22
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